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≪知的財産高等裁判所≫
特許無効成立審決取消訴訟

（「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」訂正無効事件）
［上］（全２回）

−平成27年（行ケ）第10261号、平成28年12月21日判決言渡−

　標記特許無効審判で、原告が請求した訂正発明は、新規事項を導入するものであるとして訂正を認め
ず、訂正特許を無効にした審決を不服とする審決取消訴訟において、訂正発明は、訂正の要件を満たし
ているとされたものの、請求項１〜３、５〜８は、サポート要件は満たしていないとされ、審決に誤り
はなしとして特許は無効とされ、請求項４のみがサポート要件を有しているから審決は誤りであるとさ
れ、特許性が認められた事例。
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第１　事件の骨組
１　特許庁における手続の経緯等
（１）原告は、平成22年３月８日（優先権主張：平成21年３月27日、日本国）、発明の名称を「非磁性

材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」とする発明について特許出願をし、平成23年１月
28日、設定の登録（特許第4673448号）を受けた（請求項の数は８である本件特許）。

（２）被告は、平成26年９月18日、本件特許の請求項１ないし８に係る発明について特許無効審判を請
求し、無効2014－800158号事件として係属した。

（３）原告は、平成27年８月３日、本件特許に係る特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした（本
件訂正）。

（４）特許庁は、平成27年11月24日、本件訂正の請求を認めず、「特許第4673448号の請求項１ないし
８に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書（写し）記載の審決（本件審決）をし、
その謄本は、同年12月２日、原告に送達された。

（５）原告は、平成27年12月28日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２　原告が行った訂正は以下のとおりである。

【請求項１】Ｃｒが５ｍｏｌ％以上20ｍｏｌ％以下、残余がＣｏである合金と非磁性材粒子との混合
体からなる焼結体スパッタリングターゲットであって、このターゲットの組織が、合金の中に前記非
磁性材粒子が均一に微細分散した相（Ａ）と、前記相（Ａ）の中に、ターゲット中に占める体積の比率
が４％以上40％以下であり、長軸と短軸の差が０〜50％である球形の合金相（Ｂ）とを有し、／前記球
形の合金相（Ｂ）はＣｏ濃度の高い領域と低い領域及びＣｒ濃度の高い領域と低い領域をそれぞれ有し
ている／ことを特徴とする非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。
【請求項２】Ｃｒが５ｍｏｌ％以上20ｍｏｌ％以下、Ｐｔが５ｍｏｌ％以上30ｍｏｌ％以下、残余が

Ｃｏである合金と非磁性材粒子との混合体からなる焼結体スパッタリングターゲットであって、この
ターゲットの組織が、合金の中に前記非磁性材粒子が均一に微細分散した相（Ａ）と、前記相（Ａ）の
中に、ターゲット中に占める体積の比率が４％以上40％以下であり、長軸と短軸の差が０〜50％であ
る球形の合金相（Ｂ）とを有し、／前記球形の合金相（Ｂ）はＣｏ濃度の高い領域と低い領域及びＣｒ
濃度の高い領域と低い領域をそれぞれ有している／ことを特徴とする非磁性材粒子分散型強磁性材ス
パッタリングターゲット。
【請求項３】Ｃｒが５ｍｏｌ％以上20ｍｏｌ％以下、Ｐｔが５ｍｏｌ％以上30ｍｏｌ％以下、Ｂが0.5

ｍｏｌ％以上８ｍｏｌ％以下、残余がＣｏである合金と非磁性材粒子との混合体からなる焼結体スパッ
タリングターゲットであって、このターゲットの組織が、合金の中に前記非磁性材粒子が均一に微細
分散した相（Ａ）と、前記相（Ａ）の中に、ターゲット中に占める体積の比率が４％以上40％以下であり、
長軸と短軸の差が０〜50％である球形の合金相（Ｂ）とを有し、／前記球形の合金相（Ｂ）  はＣｏ濃
度の高い領域と低い領域及びＣｒ濃度の高い領域と低い領域をそれぞれ有している／ことを特徴とす
る非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。
【請求項４】球形の合金相（Ｂ）は、中心部がＣｒ25ｍｏｌ％以上であって、中心部から外周部にか

けてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相を形成していることを特徴とする請求項１〜３
のいずれか一項に記載の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。
【請求項５】球形の合金相（Ｂ）の直径が、50〜200μｍの範囲にあることを特徴とする請求項１〜４

のいずれか一項に記載の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。　　　
【請求項６】非磁性材料が、Ｃｒ、Ｔａ、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ａｌ、Ｎｂ、Ｂからなる酸化物、窒化

物若しくは炭化物又は炭素から選択した１成分以上含むことを特徴とする請求項１〜５のいずれか一
項に記載の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。


